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Grup 3:
Bir yukariya dogru anahtarlamali glic kayna@ tasarlanacaktir. Vi = 12V, V5 = 36V, anahtarlama
frekanst f= 50 kHz, lomas = 1A, lomin = 0.1A, AV < 50mV olarak verilmistir.

Grup 4:
Bir asagiya dogru anahtarlamah gii¢c kaynagi tasarlanacaktir. Vi = 12V, Vo = 5V, anahtarlama
frekans: = 50 kHz, lopus = LA, lomin = 0.1A, AV < 50mV olarak verilmistir.

Grup 5:
Bir yon ¢eviren anahtarlamali giic kaynagi tasarlanacaktir. Vi = 12V, Vo = -12V, anahtarlama
frekans: = 50kHz, lpmas = LA, Iomin = 0.1A, AV, <50mV olarak verilmistir.

a- Anahtarlamali gii¢ kaynagini tasarlayimiz; bunun icin L ve C eleman degerlerini
hesaplaymiz; devreyi kurmak tizere uygun tranzistor ve diyot elemanlarini seciniz.

b- Anahtarlama isaretini olusturmak tizere gerekli olan diizeni tasarlayiniz. Bunun icin hizli
calisan islemsel kuvvetlendirici yapilarindan yararlanilabilir ( érnegin AD844, Analog
Devices CFOA tiimdevresi).

c- SPICE benzetim programi yardimiyla anahtarlamal gii¢ kaynaginin ve tasarladiginiz
diger devre bloklarmin basannmmi inceleyiniz; tasarladigimiz devrenin amaglanan
hedeflere ulasip ulasmadigimi irdeleyiniz.

Not: Anahtarlamali gii¢ kaynaginin c¢alismasint inceleyebilmek icin verilen anahtarlama
periyoduna gore ¢ok uzun bir zaman arahginda c¢alismak gerekir.



